ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ В СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ. 
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В структурах Nb/Au/Ca0.5Sr0.5CuO2/YBa2Cu3O7 с антиферромагнитной прослойкой Ca0.5Cu0.5O2 (CSCO) наблюдался сверхпроводящий ток при толщинах прослойки dS 12(50 нм [1]. Плотности критического тока IC/S=jC экспоненциально спадали с ростом dS, а произведения нормального сопротивления на площадь структуры RNS нарастали по экспоненте с толщиной прослойки CSCO.   
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Рис.1.  Зависимости сопротивления RNS и jC в от dS. Сплошные линии – приближения зависимостей по экспонентам, пунктирные – границы доверительного интервала. 

Экспериментально установлено, что характерные длины в зависимостях от толщины прослойки dS для  jC и для RNS – одинаковы, и составляют 6(8 нм. Произведения ICRN структур не зависят от толщины прослойки CSCO до dS ( 50 нм.  
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